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Elektroniczny bezstykowy wylacznik sygnalu analogowego

1

Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny bezsty-
kowy wylacznik sygnatu analogowego przeznaczony
do szybkiego wlaczania, wylgczania lub kolejnego
przelgczania sygnaléw pradu stalego lub zmienne-
go w maszynach matematycznych, miernictwie,
elektromedycynie, elektroakustyce i in.

Znane bezstykowe wylaczniki skladajg sie z tran-
zystora polowego lub bipolarnego wlgczonego sze-
regowo pomiedzy Zrédiem sygnalu a obcigZeniem:
Bramka lub baza tego tranzystora sterowana jest
napieciem bramkujgcym w spos6éb powodujacy wia-
czenie lub wylgczenie obwodu kolektor-emiter lub
zr6dlo-dren tranzystora, a tym samym wlgczenie
lub wylgczenie obwodu sygnatu.

Innym znanym elektronicznym wylgcznikiem bez-
stykowym jest uklad szeregowo-r6wnolegly sklada-
jacy sie z tranzystora wlaczonego szeregowo pomie-
dzy Zrédlem sygnalu a obcigzeniem oraz z drugiego
tranzystora wlgczonego réwnolegle do obcigZenia.
Napigcie bramkujgce doprowadzone jest do baz lub
bramek tranzystoré6w w przeciwfazie w ten sposéb,
aby w chwili wlgczenia tranzystora szeregowego,
tranzystor réwnolegly byl wylaczony, lub na od-
wr6t. Tym samym nastepuje wlaczenie lub wylg-
czenie obwodu sygnalu. Dzialanie tego wylacznika
odznacza sie¢ mniejszym wplywem napiecia bramku-
jacego na sygnal wyjéciowy, oraz wigkszym tlu-
mieniem sygnalu w stanie wylaczenia niz w przy-
padku opisanego uprzednio wylgcznika z tranzysto-
rem szeregowym. -
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Niedogodno$Sciami opisanych rozwigzan wylacz-
niké6w - bezstykowych sg: zalezno$ci tlumienia od
opornos$ci obcigzenia, zmuszajgce niekiedy do sto-
sowania matych oporno$ci obcigzenia. W wielu przy-
padkach jednak oporno$ci te mogg byé niekorzyst-
nie male w poréwnaniu z duzg opornoscig wewnetrz-
ng Zrédla sygnatu. Inng niedogodnos$cia jest prze-
suwanie poziomu zerowego przelgcznika sygnalu
oraz zalezno$é wielko$ci tego przesuniecia od tem-
peratury, co dotyczy szczegblnie ukladéow w kt6-
rych zastosowano tranzystory bipolarne.

Celem wynalazku jest skonstruowanie bezstyko-
wego wylacznika pozbawionego powyzszych niedo-
godnosci znanych wylgcznikow.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie bez-
stykowego wylacznika sygnalu analogowego w kt6-
rym zrédlo sygnalu polaczone jest z wejsciami
dwoéch symetrycznie przeciwstawnych ukladéw tran-
zystorowych skladajgcych sie z wtérnikéw emite=
rowych wstepnie spolaryzowanych w kierunku prze-
wodzenia, ktérych wyj$cia polgczone sg z wejscia-
mi bramek utworzonych z tranzystoré6w bipolarnych
lub polowych na przyklad z kolektorem, emiterem,
drenem lub zZrédlem kazdego z tych tranzystoréw,
za§ wyjsScia bramek bedace odpowiednio emiterem,
kolektorem, Zr6dlem lub drenem kazdego z tych
tranzystoréw, potaczone. sg za poSrednictwem poten-
cjometru symetryzujacego, lub bezpos$rednio, z ob~
cigzeniem wspbélnym dla obu tych przeciwstawnych
ukladéw. Przeciwfazowe napiecia bramkujgce do-
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prowadzone sg do baz lub bramek przeciwstawnych
tranzystor6w bramkujacych ze Zrédla napiecia
bramkujacego.

Bezstykowy wylacznik wedlug wynalazku elimi-
nuje opisane niedogodno$ci znanych wylacznikéw
bezstykowych. Wynika to z zastosowania w nim
ukladéw tranzystorowych o przeciwstawnej syme-
trii, co umozliwia utrzymanie zerowego napiecia na
wyjsciu ukladu przy nieobecno$ci sygnalu na wej-
§ciu ukladu w szerokim zakresie temperatur oraz
niezaleznie od tego, czy uklad znajduje sie w sta-
nie wlaczenia, czy w stanie wylaczenia. W ukladzie
tranzystory bramkujace poprzedzone sg wtérnikami
émiterowymi dopasowujacymi duzg oporno$é Zr6d-
la sygnatu do nawet bardzo malej oporno$ci obcig-
Zzenia. Ponadto zastosowanie przeciwstawnych tran-
zystoré6w bramkujgcych umozliwia ich przeciwfa-
zowe sterowanie napieciem bramkujgcym, przez co
zmniejsza sie wplyw tego napiecia na sygnal wyj-
Sciowy w czasie procesu wlgczania bgdz wyiaczania
ukladu.

Uklad zapewnia liniowg charakterystyke przeno-

szenia, szerokie pasmo przenoszenia, silne tlumie-
nie sygnatu w stanie wylaczenia i nieznaczne w sta-
nie wlaczenia.

Wylacznik wedtug wynalazku zostanie objasniony
blizej za pomocg rysunku, na ktérym przedstawio-
ny jest jego schemat ideowy.

Zr6dlo sygnalu 1 polgczone jest réwnocze$nie
z wej§ciami przeciwstawnych wtérniké6w emitero-
wych 2 i 3. Wtérniki te spolaryzowane sg wstepnie
w kierunku przewodzenia na przyklad za poSred-
nictwem oporniké6w 4 i 5 i diod krzemowych 6 i 7.
Szeregowo pomiedzy wyjSciami wtoérnikéw emite~
rowych a wspolnym dla nich obciaZeniem 8, wia-
czone sg przeciwstawne tranzystory bramkujace 9
i 10 oraz potencjometr symetryzujacy 11. Do baz
lub bramek przeciwstawnych tranzystoré6w 9 i 10
doprowadzone sg ze Zrédla napiecia bramkujgcego
12, na przyklad przerzutnika bistabilnego, przeciw-
fazowe napiecia bramkujace.

Dzialanie wylacznika wedlug wynalazku polega
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na rozdzieleniu funkcji przenoszenia i bramkowa-
nia sygnaléw dodatnich i ujemnych wzgledem po-
ziomu zerowego pomiedzy dwie r6éwnolegle, prze-
ciwstawnie symetryczne galezie ukladu. Odbywa sie
to w ten sposdb, Ze sygnaly dodatnie przenoszone
sg przez jedng galgz, na przyklad przez wtérnik
emiterowy 3 i tranzystor bramkujacy 10, za$§ sygna-
ly ujemne przez symetrycznie przeciwstawng galgz
zlozong z wtérnika 2 i tranzystora bramkujgcego 9.
Wskutek wstepnej polaryzacji obu wtérnikéw uzy-
skuje swa liniowg prace ukladu. Uklad zapewnia
przenoszenie sygnaté6w dodatnich lub ujemnych pra-
du stalego lub sygnaléw pradu zmiennego ze skila-
dowg stalg lub bez.

Zastrzezenie patentowe

Elektroniczny bezstykowy wylacznik sygnalu ana-
logowego, znamienny tym, ze Zrédlo (1) napiecia
stalego lub zmiennego stanowigcego sygnal analo-
gowy polaczone jest z wejSciami dwéch symetrycz-
nie przeciwstawnych ukladéw tranzystorowych
skiadajgcych sie z wtérnikéw emiterowych (2) i (3)
z ktérych kazdy posiada co najmniej jeden tranzy-
stor, wstepnie spolaryzowanych w kierunku prze-
wodzenia, korzystnie za posrednictwem opornikéw
(4) i (5) oraz diod krzemowych (6) i (7), a wyjscia
wtérniké6w (2) i (3) polgczone sg z wejSciami bra-
mek (9) i (10) utworzonych z tranzystoréw przeciw-
stawnych, korzystnie z kolektorem, emiterem, Zr6d-
lem lub drenem kazdego z tych tranzystoréw, za$§
wyjsScia bramek (9) i (10) bedace odpowiednio emi-
terem, . kolektorem, drenem lub Zzr6édiem kazdego
z tych tranzystoréw potaczone sg za poSrednictwem
potencjometru symetryzujacego (11) lub bezpoSred-
nio z obcigZeniem (8) wsp6lnym dla obu tych sy-
metrycznie przeciwstawnych ukladéw, przy czym
przeciwfazowe napiecia bramkujgce doprowadzone
sg do baz lub bramek przeciwstawnych tranzysto-
réow bramkujacych (9) i (10) ze Zrédla napiecia
bramkujacego (12) bedacego na przyklad przerzut-
nikiem bistabilnym.
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